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Justificación 

Las técnicas de simulación de circuitos integrados juegan un papel importante en el 
desarrollo de las nuevas tecnologías y productos electrónicos. Su estudio, a nivel básico, 
es importante para la preparación profesional del ingeniero en instrumentación 
electrónica, porque le ayudará a comprender y expandir la visión de los retos de su campo 
profesional. En este contexto, la experiencia educativa: CAD para circuitos integrados, 
está  diseñada para proporcionar al estudiante un desarrollo claro y lógico de los 
principios y conceptos de las técnicas de simulación de circuitos, que le permitan 
comprender  los retos que enfrentan los ingenieros en electrónica y ramas afines cuando 
desarrollan las herramientas de simulación de circuitos en el ámbito de la investigación y 
la industria. 
 
Metodología de trabajo 

 Exposición del profesor con ayudas gráficas y audiovisuales. 

 Lecturas extramuros del estudiante.  

 Desarrollo de proyectos que involucren: lectura de material en ingles, programación de 
rutinas de simulación, redacción de reportes y exposiciones. 
 
Objetivo general 
Preparar al alumno para que comprenda, analice y utilice las técnicas de simulación de 
circuitos, de manera que sea capaz de utilizar estos conocimientos en el desarrollo 
tecnológico. 
 
Evaluación 

La evaluación será de la manera siguiente: 
 Proyecto                                                70% 
 Exposiciones                                                            30% 

 
Contenido temático 
 

Introducción a simulación de circuitos. Conceptos fundamentales. Diferentes tipos de 

análisis. Método de análisis nodal modificado. Formulas directas para elementos 

básicos. Fuentes controladas. Resistores no lineales. Análisis en CD. Ecuaciones de 

equilibrio. Método de Newton-Raphson. Múltiples soluciones. Homotopía de continuación. 

Análisis transitorio. Formulación de los sistemas de ecuaciones. Métodos numéricos de 

solución. Métodos avanzados: método de homotopía generalizado, transformada Laplace-

Padé, entre otros. 
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